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Supplementary Material

Табл.  S1.  Результаты моделирования импеданса образца согласно схеме на Рис. 5.
Table  S1.  The results of modeling the impedance of the sample according to the scheme in Fig. 5.

Табл.  S2.  Результаты моделирования импеданса образца согласно схеме на Рис. 9.
Table  S2.  The results of modeling the impedance of the sample according to the scheme in Fig. 9.
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Рис.  S1.  (Color online) Температурные зависимости проводимостей σ1 (1) и  σ2 (2) в  аррениусовом масштабе, моделируемые 
резисторами R1 (1) и R2 (2).
Fig.  S1.  (Color online) Temperature dependences of conductivities σ1 (1) and σ2 (2) in Arrhenius scale, modeled by resistors R1 (1) and R2 (2).

Рис.  S2.  Зависимость логарифма коэффициента корректировки диэлектрических потерь цепи «R2 × CPE1» от температуры.
Fig.  S2.  Dependence of the logarithm of the coefficient of correction of dielectric losses of the circuit “R2×CPE1” on temperature.


